V(4

V4

7

14
0
=
q
2
q
0
|
q
14

Rovidhullama GDO

A rezonancia elvén miik6dé indikatorokat (GDO-kat) a radiéamatSérok gyakran hasznaljak rezg6korok,
ill. a tapvonal-antenna lanc behangolasa soran. Annal is inkabb, mert a GDO-k nem csak az egyes, diszk-
rét elemekbdl allé rezgékorok rezonanciafrekvenciajat tudjak megmutatni, de az elosztott paraméteri
lancok (mint pl. maga a tapvonal, vagy az antenna) egyes jellemzgit is. Az alabbiakban egy, a rovidhulla-
mu savon miikod6 miszert mutatunk be, a Ragyio 2006,/11. szamaban megjelent cikk alapjan.

A GDO egy egyszert generator,
amelynek a rezg6korét valami-
lyen Gton-moédon kapcsolatba
hozzuk a mérendé rezonans
lanccal. Ha a GDO frekvenciaja,
illetve a mérend6 aramkor rezo-
nanciafrekvenciaja egybeesik,
ugy a GDO keltette rezgések
energiajat a mért aramkor meg-
csapolja, ami a generator tizem-
modjanak megvaltozasat vonja
maga utan. Ezt mutatja meg a
szamunkra a GDO-ban elhelye-
zett méromiuszer (jellemzben
egy mikroamperméro).

A csoves kialakitasa GDO-k
esetében altalaban a vezérl6racs
aramat mérik, ami a frekvenci-
ak egyezésekor csokken. Ezért is
hivjak ezt a miszert GDO-nak,

cillatornak. A megnevezés meg-
maradt napjainkra is, bar mar
jo fél évszazada a GDO-k félve-
zet6kon alapulnak.

A GDO-ban gyakorlatilag
barmilyen tipusu oszcillatort le-
het alkalmazni, a valasztas a ra-
di6bamatér kényére, ill. alkat-
részbazisara van bizva. A frek-
venciak egybeesését a GDO rez-
gokorében 1évo RF-jel szintjé-
nek csokkenése jelzi.

Luis Sanches Perez (EA4NH)
spanyol radidéamatér altal ki-
dolgozott GDO-ban (1. abra) a
negativ ellenallasu szakaszt is
tartalmazo6 karakterisztikaja ak-
tiv elemet, az un. ,lambda dio-
dat” egy térvezérlésu és egy bi-
polaris tranzisztor alkotja. A

azaz Grid-Dip-Oscillator-nak, | hagyomanyos, kétféle strukta-
vagyis racsaram-mélypont osz- | raju  jFET-b6l  osszeallitott
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lambda di6édak alkalmazasat az
RH, de még inkabb az URH sa-
vokban megneheziti az a tény,
hogy nehezen szerezhet6 be

-csatornas  nagyfrekvencias
JFET. EA4NH ezt a fajta FET-et
nagyfrekvenciaji pnp bipolaris
tranzisztorral helyettesitette. A
kapott aktiv elem karakteriszti-
kaja hasonlit a lambda diodaé-
hoz, azonban a stabil mtkodési
frekvenciaja meghaladhatja a
100 MHz-et is! A lambda di6-
das GDO elonye abban all,
hogy egyszeriibb a generator
konstrukci6ja, mert nem kell a
mérotekercseken leagazasokat
késziteni.

GDO-nk kapcsolasi rajzan lat-
hat6, hogy a rezgékorét a D1
kettos varikap dioda és a cserél-
heté6 L1 mérotekercsek alkot-
jak. A generator mukodési frek-
venciajat a P2 el6lapi potméter-
rel allitjuk be, amely a varikap-
ra juto feszultséget szabalyozza.
A rezg6korhoz kapcsolodik a
T1 ésa T2 elemekbdl allo lamb-
da dioda és a D2, D3, C8, C12,
Schottky-di6das nagyfrekvenci-
as meérdegyeniranyit6. A T4
tranzisztor egy egyenaramu
erositot képez, amelynek mun-
kapontjat a P1 el6lapi potmé-
terrel lehet szabalyozni. Alap-
helyzetben tgy allitjuk be, hogy
az M milliamperméré mutatoja
csaknem teljesen kitérjen a ska-
lan. Erre a beallitasra minden
savvaltaskor (azaz az L1 cseréje
esetén) szukség lehet.

A T3 source-kovetd fokozat: a
kimeneti CS2 BNC-csatlakozo-
hoz lehet csatlakoztatni a kalso
méroeszkozoket, pl. digitalis
frekvenciamérot vagy egy allo-
hullamarany-mérét. Ilyenkor a
GDO RF-generatorként tizemel.

A GDO alkatrészeinek tobb-
sége egy nyaklemezen helyez-
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